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Тема дисертації:
1. Явища переносу в напівпровідниках AIIBVI та AIIІBV на основі близькодіючих моделей розсіяння носіїв
заряду

2. Transport phenomena in AIIBVI and AIIIBV semiconductors based on short-range scattering models of charge
carriers

Реферат:
1. Дисертація присвячена застосуванню принципу близькодії до опису процесів розсіяння носіїв заряду на
дефектах кристалічної гратки. У разі розсіянні носія заряду на акустичному та неполярному оптичному
фононах, нейтральному дефекті та потенціалі статичної деформації радіус дії близькодіючого потенціалу
обмежений однією елементарною коміркою. У випадку розсіяння носія заряду на іонізованій домішці,
полярному оптичному, п’єзоелектричних (п’єзоакустичному та п’єзооптичному) фононах радіус дії
близькодіючого потенціалу шукали у вигляді R = γ a0 ( а0 – стала гратки, γ — відповідний підгінний параметр).
Для розрахунку компонентів тензора провідності використано метод точного розв’язку стаціонарного
рівняння Больцмана. Розраховано температурну залежність рухливості носіїв заряду в кристалах CdxHg1-xTe
(0≤x≤1), CdxHg1-xSe (0≤x≤0.547), ZnxCd1-xTe (0≤x≤1), ZnxHg1-xSe (0.02≤x≤1), ZnxHg1-xTe (x=0.15), ZnO, GaN, CdS,
InN, InSb. Розглянуто вплив різних механізмів розсіяння на рухливість носія заряду. Виявлено добру



узгодженість теорії та експерименту в всьому розглянутому інтервалі температур. Визначено параметри
розсіяння γ для різних механізмів розсіяння.

2. The thesis is devoted to the application of the short-range principle to the description of the charge carrier
scattering on the crystal lattice defects. For the charge carrier scattering on the nonpolar optical and acoustic
phonons, neutral defects and static strain potential the interaction radius of the short-range potential is limited by
one unit cell. For the charge carrier scattering on the ionized impurity, polar optical and piezoelectric
(piezoacoustic and piezooptic) phonons the interaction radius of the short-range potential was searched in the
form of R=γ a0 (a0 – lattice constant, γ – the respective adjusting parameters). The method of a precise solution of
the stationary Boltzmann equation was used for the calculation of the conductivity tensor components. The
temperature dependence of the charge carriers mobility in CdxHg1-xTe (0≤x≤1), CdxHg1-xSe (0≤x≤0.547), ZnxCd1-
xTe (0≤x≤1), ZnxHg1-xSe (0.02≤x≤1), ZnxHg1-xTe (x=0.15), ZnO, GaN, CdS, InN, InSb crystals was calculated. The
influence of the different scattering mechanisms on the charge carrier mobility is considered. A good agreement
between theory and experiment in all investigated temperature range is established. The scattering parameters γ
for different scattering modes are determined.
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